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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОТПРАЗДНОВАЛА ЦЕРЕМОНИЮ УСТАНОВКИ ВЕРХНЕЙ 
БАЛКИ НАНОФАБРИКИ NY CREATES СТОИМОСТЬЮ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ  

  
Здесь разместится оборудование самого современного в Северной 

Америке государственного Центра экстремальной УФ-литографии с 
высокой числовой апертурой, которое обеспечит разработку и 

возвращение в страну производства полупроводниковых технологий 
следующего поколения  

 
Инвестиции губернатора обеспечивают 9 млрд долларов частных 

вложений и закрепляют роль Нью-Йорка как мирового лидера в области 
исследований и разработок полупроводниковых чипов нового поколения  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об установке верхней балки NanoFab 
Reflection, краеугольного камня инвестиций губернатора в размере одного 
миллиарда долларов в Albany NanoTech Complex компании NY Creates, что 
является важной вехой для инициативы стоимостью 10 млрд долларов и для 
стратегии штата Нью-Йорк по укреплению лидерства Америки в области 
полупроводников. Новый объект станет домом для первого в стране 
государственного Центра экстремальной УФ-литографии с высокой числовой 
апертурой с самыми передовыми в мире возможностями для исследований и 
разработок в области микросхем.  
  
NanoFab Reflection площадью 310 000 кв. футов (28 800 кв. м) является ключевым 
компонентом стратегии губернатора в области полупроводников и инвестиций в 
развитие нанотехнологического комплекса компании NY Creates в Олбани, 
который уже является ведущим государственно-частным центром исследований и 
разработок в области полупроводников в стране. Проект обеспечит сотни новых 
постоянных рабочих мест в сфере высоких технологий, привлечет 9 млрд 
долларов частных инвестиций и позволит использовать возможности 
расширенного партнерства с университетами, программами подготовки кадров и 
глобальными компаниями-производителями полупроводников. Церемония 
установки верхней балки представляет собой установку последней стальной 
балки NanoFab Reflection, подчеркивая ход работ в соответствии с графиком. 
Завершение строительства здания ожидается к концу следующего года.  
  



«Эта важная веха знаменует большой шаг к обеспечению будущего передовых 
исследований в области микросхем прямо здесь, в штате Нью-Йорк, — заявила 
губернатор Хокул. — Эти инвестиции в размере миллиарда долларов, которые я 
обеспечила для NY Creates, открывают путь к высокооплачиваемым рабочим 
местам, укреплению сообществ и инновационной экономике, которая сохраняет 
конкурентоспособность нашего штата на мировой арене».  
  
Президент и генеральный директор NY Creates Дэйв Андерсон (Dave 
Anderson): «Установкой верхней балки NanoFab Reflection мы отмечаем не 
только появление нового здания, но и начало новой главы в истории инноваций в 
области полупроводников в Нью-Йорке, ставшей возможной благодаря 
стратегическим инвестициям губернатора в этот объект и оборудование Центра 
экстремальной УФ-литографии с высокой числовой апертурой, которое уже 
привлекает как магнит представителей отрасли со всего мира. Центр 
экстремальной УФ-литографии с высокой числовой апертурой представляет 
собой тот вид перспективных и высокоэффективных исследований и разработок, 
для которых и была создана компания Creates. Мы гордимся тем, что постоянное 
внимание Нью-Йорка к исследованиям и разработкам в области микросхем, а 
также наши достижения в этой области сделали этот город катализатором 
будущих технологий на долгие годы».  
  
Президент, генеральный директор и руководитель Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Под руководством губернатора Хокул Нью-Йорк 
продолжает осуществлять стратегические инвестиции в исследования, 
разработки и производство, чтобы развивать экосистему полупроводников штата. 
Сегодняшний важный этап представляет собой последний шаг в становлении 
Нью-Йорка как центра производства полупроводников в США. Благодаря 
сочетанию государственного финансирования с частным NanoFab Reflection будет 
способствовать развитию инноваций в этом динамичном секторе благодаря 
сотрудничеству между ключевыми партнерами из академических кругов и 
промышленности».  
  
NanoFab Reflection будет включать в себя 50 000 квадратных футов (4645 кв. м) 
современных чистых помещений, построенных для поддержки самых 
требовательных и передовых научно-исследовательских работ в области 
полупроводников в мире. На объекте будет размещено оборудование ASML для 
Центра экстремальной УФ-литографии с высокой числовой апертурой, 
являющееся самым передовым в мире оборудованием для печати мелких 
элементов, которые обеспечивают работу чипов следующего поколения. Новое 
оборудование для Центра экстремальной УФ-литографии с высокой числовой 
апертурой, которое планируется доставить в нанотехнологический комплекс в 
Олбани в середине 2026 года, позволит повысить скорость работы и мощность 
производимых чипов, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности в 
вычислительных мощностях, одновременно повысив их энергоэффективность.  
  
Обязательство губернатора Хокул по развитию полупроводниковой отрасли  



Сегодняшнее знаменательное событие дополняет обещание губернатора Хокул 
вернуть производство полупроводников и научно-исследовательские работы в 
штат Нью-Йорк. Под руководством губернатора в штате Нью-Йорк наблюдается 
значительное оживление инвестиций в полупроводниковую промышленность. 
Создание Центра EUV-литографии является продолжением усилий по 
превращению штата Нью-Йорк в мировой центр производства микросхем. С 
момента вступления губернатора в должность штат Нью-Йорк стал лидером по 
темпам роста экосистемы полупроводниковой промышленности в стране. 
Губернатор Хокул обеспечила более 124 млрд долларов новых инвестиций в 
отрасль, включая крупные инвестиции от Micron, GlobalFoundries и лидеров 
цепочки поставок полупроводников, таких как Edwards Vacuum, TTM, Menlo Micro и 
AMD. Инвестиции штата Нью-Йорк в полупроводниковую промышленность играют 
прямую роль в возвращении большего количества исследований и производства 
микросхем в Соединенные Штаты, помогая обеспечить безопасность цепочек 
поставок, укрепить национальную безопасность и защитить 
конкурентоспособность Америки.К концу десятилетия в северной части штата 
Нью-Йорк и его окрестностях будет производиться больше микросхем, чем где-
либо еще в США. Рост этой экосистемы обещает создать десятки тысяч хорошо 
оплачиваемых рабочих мест для жителей Нью-Йорка и коренным образом 
изменить экономическую траекторию всего штата.  
  
Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Завершение строительства нового 
и впечатляющего центра NanoFab Reflection — это гигантский шаг вперед для 
нанотехнологического комплекса в Олбани в деле дальнейшего укрепления 
позиций этого объекта как процветающего, всемирно признанного центра 
передовых исследований и разработок в области полупроводников, который будет 
способствовать укреплению лидерства Америки в производстве микросхем. Под 
руководством губернатора Хокул Нью-Йорк скоро станет домом для первого и 
единственного в стране государственного Центра экстремальной УФ-литографии 
с высокой числовой апертурой. Этот объект будет оснащен самым современным в 
мире оборудованием для исследований в области микрочипов и станет 
испытательной площадкой для ведущих ученых, университетов и компаний США, 
чтобы обеспечить, что следующие великие открытия в области технологий будут 
сделаны здесь, а не в Китае. Сегодняшнее знаменательное событие является 
еще одним доказательством того, что нанотехнологический комплекса в Олбани 
— это место, которое позволяет Америке сохранять лидерство в 
полупроводниковой промышленности, которая является двигателем нашей 
экономики».  
  
Сенатор штата Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Сегодняшний день знаменует 
собой еще одну веху на пути столичного региона к тому, чтобы стать центром 
исследований в области полупроводников в стране. По мере продолжения работы 
по созданию инновационного Центра экстремальной УФ-литографии с высокой 
числовой апертурой в нанотехнологическом комплексе в Олбани, который уже 
близится к завершению, наши сообщества получат огромные выгоды. Создание 
высокооплачиваемых рабочих мест, как для высококвалифицированных 



специалистов, так и для людей без высшего образования, мультипликативный 
эффект для окружающих предприятий и районов, а также инвестиции в наши 
местные области STEM и научных исследований будут приносить дивиденды в 
течение многих лет. Благодаря значительным инвестициям губернатора Кэти 
Хокул, SUNY и Легислатуры штата, Олбани и наш столичный регион являются 
национальными лидерами на передовой нанотехнологий и исследований в 
области полупроводников, совершая один прорыв за другим, и я с нетерпением 
жду дальнейшей работы и успехов».  
  
Член Ассамблеи Габриэлла Ромеро (Gabriella Romero): «Сегодняшняя укладка 
верхней балки центра NanoFab Reflection стоимостью миллиард долларов, 
финансируемого NY CREATES, является не только важной вехой в строительстве, 
но и символизирует непоколебимую приверженность Нью-Йорка лидерству в 
области инноваций в сфере полупроводников. Такие захватывающие инвестиции 
приносят в наш регион передовые исследования, высококачественные рабочие 
места и долгосрочный экономический рост. С этим новым Центром экстремальной 
УФ-литографии с высокой числовой апертурой Нью-Йорк не просто готовится к 
будущему технологий — мы создаем его прямо здесь, в Олбани».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III, RPh): «Сегодня 
мы отмечаем невероятную веху для NanoFab Reflection и всего 
нанотехнологического комплекса NY Creates в Олбани. Нью-Йорк продолжает 
инвестировать в будущее полупроводниковой промышленности и укреплять 
позиции Нью-Йорка как лидера в этой отрасли, базирующегося здесь, в 
Столичном регионе (Capital Region). Выражаю благодарность губернатору Хокул, 
NY Creates и всем партнерам, которые продолжают уделять приоритетное 
внимание этим усилиям».  
  
Мэр г. Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Благодарю губернатора Кэти 
Хокул за неустанную работу по обеспечению ведущего в стране уровня 
инвестиций в сектор полупроводниковых технологий. Это завершение 
строительства является еще одним важным этапом для города Олбани, 
Столичного региона и штата Нью-Йорк, способствующим созданию 
высокооплачиваемых рабочих мест мирового уровня в отрасли будущего. 
Постоянное развитие NY Creates укрепляет наследие Олбани в области 
разработки передовых инноваций и обеспечит наше глобальное лидерство в 
исследованиях и разработках полупроводниковых чипов на долгие годы».  
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